






































































































专利名称(译) 半导体装置、液晶显示装置及其制造方法
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申请号 CN01110951.3 申请日 2001-03-07

[标]申请(专利权)人(译) 三菱电机株式会社
精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) 三菱电机株式会社
精工爱普生股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三菱电机株式会社
精工爱普生股份有限公司

[标]发明人 林正美
小林正直

发明人 林正美
小林正直

IPC分类号 G02F1/136 G02F1/1368 H01L21/20 H01L21/322 H01L21/326 H01L21/336 H01L29/786 G02F11/36

CPC分类号 H01L29/66757 H01L29/78636

优先权 2000062066 2000-03-07 JP

其他公开文献 CN1196200C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供一种可靠性高的、具有包含沟道区(6a～6d)的薄膜场效应晶体管的
半导体装置,其包括基板(1)和半导体膜。该半导体膜包含在基板1上形成
的薄膜场效应晶体管(19、20、22)的沟道区(6a～6d)。通过除去半导体
膜的上表面层对半导体膜的上表面(25a～25d)进行平整化处理。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/596a8d90-2f97-4cad-a3db-fef2f9ac6afd
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